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Abstract of DE 441 1 858 ( A1 ) 

In a conductive contact structure for two conductors, a lower electrode is also used as a cooling element, 
and two depressions are formed in the lower surface of an electrode in such a manner that they extend at 
right angles to the plane of the drawing. An insulating material which is like grease and has high thermal 
conductivity is applied to the lower surface of the electrode except on its central section which is formed by 
the two depressions, that is to say only on the right-hand and left-hand sections of the lower surface which 
are located on both sides of the central section. A pressure force is applied via an upper conductor to an 
electrode whose lower surface is connected via an insulating panel to the upper surface of the electrode. 
The central section of the lower surface of the electrode is in contact with the surface of the lower 
conductor, and the right-hand and left-hand sections are elastically deformed in such a manner that they 
project slightly beyond the surface of the lower conductor, as a result of which they form intermediate 
spaces therebetween. The intermediate spaces thus formed are filled with the insulating material. Thermal 
conduction, that is to say heat radiation, is ensured by the right-hand and left-hand sections onto which the 
insulating material is applied, and electrical conduction is ensured by means of the central section, on which 
the insulating material is not applied. 
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© Leitende Kontaktstruktur fur zwei Leiter 

© In einer leitenden Kontaktstruktur fur zwei Leiter dient eine 
untere Elektrode auch als Kuhlelement, und zwei Vertiefun- 
gen sind auf solche Weise in der unteren Oberflache einer 
Elektrode geformt, daR sie sioh senkrecht zur Zeichenebene 
erstrecken. Ein fettahnliches, isolierendes Material mit hoher 
therrnischer Leitfahigkeit wird auf die untere Oberflache der 
Elektrode auGer auf deren mittleren Abschnitt, der durch die 
beiden Vertiefungen gebildet wird, also nur auf die rechten 
und linken Abschnitte der unteren Oberflache, die sich auf 
beiden Seiten des mittleren Abschnitts befinden, aufge- 
bracht. Eine Druckkraft wird ubereinen oberen Leiter an eine 
Elektrode angelegt, deren untere Oberflache iiber eine 
isolierende Platte mit der oberen Oberflache der Elektrode 
verbunden ist. Der mittlere Abschnitt der unteren Oberfla- 
che der Elektrode ist in Kontakt mit der Oberflache des 
unteren Leiters, und die rechten und linken Abschnitte 
werden elastisch solcher Art verformt, daS sie leicht uber 
die Oberflache des unteren Leiters hinausstehen, wodurch 
sie Zwischenraume dazwischen bilden. Die so gebildeten 
Zwischenraume werden mit dem isoHerenden Material ge- 
fullt. Thermische Leitung, also Warmestrahlung, wird durch 
die rechten und linken Abschnitte, auf die das isolierende 
Material aufgebracht wird, sichergestellt, und elektrische 
Leitung wird durch den mittleren Abschnitt, auf den das 
isolierende Material nicht aufgebracht wird, sichergestellt. 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Die vorliegenden Erfindung bezieht sich auf eine lei- 
tende Kontaktstruktur fur zwei Leiter, bei der der pla- 
nare Bereich einer Elektrodenplatte, die in ihrer Flache 
relativ groB ist und auf der zum Beispiel Halbleiterele- 
mente des flachen Packungstyps fest montiert sind, in 
Kontakt mit dem planaren Bereich eines unter Druck 
stehenden Leiters gebracht wird, der auch als Kuhlungs- 
element dient so daB die Elektrodenplatte und der Lei- 
ter miteinander leitend verbunden werden, wobei die 
Druckkontaktflache in ihrer elektrischen und thermi- 
schen Leitfahigkeit, also der Warmestrahlung, verbes- 
sert ist 

Eine herkommliche leitende Kontaktstruktur fiir zwei 
Leiter wird unter Bezugnahme auf Fig. 5 beschrieben, 
die eine Seitenansicht ist und die von dem jetzigen An- 
melder (als japanische Patentanmeldung (OPI) Nr. 
230670/1990 (der Ausdruck "OPI" bedeutet hierin "un- 
gepriifte Anmeldung") vorgeschlagen wurde. In Fig. 5 
bezeichnet das Bezugszeichen 50 eine Kuhlrippe; 54 
bezeichnet eine obere Elektrode; 55 bezeichnet eine 
untere Elektrode; 56 bezeichnet ein Halbleiter element; 
und 57 bezeichnet einen Leiterdraht, der zwischen der 
oberen Elektrode 54 und dem Halbleiterelement 56 an- 
geschlossen ist Die Kuhlrippe 50 ist einer der beiden 
Leiter, und die untere Elektrode 55 ist der andere. Die 
beiden Leiter werden in Kontakt miteinander gebracht, 
indem sie durch eine Kraft F unter Druck gesetzt wer- 
den. Insbesondere wird bei diesem Vorgang die untere 
Elektrode 55 auf solche Weise verformt, daB ihr mittle- 
rer Bereich die Oberflache der Kuhlrippe 50 iiber eine 
Breite We kontaktiert, die etwas breiter ist als die late- 
rale Breite der unteren Oberflache der oberen Elektro- 
de 54, wobei ihren beiden Seitenbereiche elastisch so 
verformt werden, daB sie etwas iiber die Oberflache der 
Kuhlrippe 50 angehoben werden. In diesem Fall wird 
zum Sicherstellen der elektrischen Leitfahigkeit und der 
thermischen Leitfahigkeit oder der Warmestrahlung der 
Druckkontaktoberflache mit einer relativ geringen 
Kraft F folgendes Verfahren verwendet: Eine Mehrzahl 
von Vertiefungen werden in der unteren Oberflache der 
unteren Elektrode 55 im Bereich der Breite Wo auf 
solche Weise geformt, daB sie sich senkrecht zur Zei- 
chenebene aber parallel zueinander erstrecken. Ein fett- 
ahnliches, isolierendes Material 9 mit einer hohen War- 
meleitfahigkeit wird zwischen der unteren Oberflache 
der unteren Elektrode 55 und der oberen Oberflache 
der Kuhlrippe 50 aufgebracht. Statt des Verfahrens, bei 
dem die Vertiefungen 53 in dem mittleren Bereich der 
unteren Oberflache der unteren Elektrode 55 geformt 
werden, konnen die folgenden Verfahren verwendet 
werden: In einem der Verfahren wird die Oberflachen- 
rauhigkeit der unteren Oberflache der unteren Elektro- 
de auf 10 bis 100 |im eingestellt In dem anderen Verfah- 
ren werden die beiden oben beschriebenen Verfahren in 
Kombination verwendet; das bedeutet, daB die Vertie- 
fungen in der Mitte der unteren Oberflache der unteren 
Elektrode geformt werden und daB die Oberflachenrau- 
higkeit der unteren Oberflache der unteren Elektrode 
eingestellt wird. 

Die herkommliche Leiterkontaktstruktur, wie sie in 
Fig. 5 gezeigt ist, besitzt die folgenden Schwierigkeiten: 
(1) das Bearbeiten der unteren Elektrode zum Herstel- 
len der Vertiefungen 53 ist eher rmihsam und kostet Zeit 
und Arbeitskraft. (2) Die elektrische Leitung ist in ihrer 
Zuverlassigkeit gering. Mit anderen Worten ist es not- 
wendig, um die Schwierigkeit der geringen Zuverlassig- 



keit der elektrischen Leitung auszuraumen, die Druck- 
kraft in einem gewissen MaBe zu erhohen. 

Folglich ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, die oben beschriebenen Schwierigkeiten bei einer 
5 herkommlichen leitenden Kontaktstruktur fiir zwei Lei- 
ter auszuraumen. Insbesondere ist es eine Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung eine leitende Kontaktstruktur 
fur zwei Leiter zur Verfiigung zu stellen, bei der die 
ebenen Oberflachen der beiden Leiter unter Druck in 

to Kontakt miteinander gebracht werden, um die beiden 
Leiter in Kontakt miteinander zu bringen, wobei die 
elektrische Leitfahigkeit und die thermische Leitfahig- 
keit der Druckkontaktoberflache bei einer relativ gerin- 
gen Druckkraft verbessert werden. 

15 Diese und weitere Aufgaben werden durch die in den 
beigefiigten Patentanspruchen definierte leitende Kon- 
taktstruktur geldst 

Insbesondere umfaBt die vorliegende Erfindung zum 
Losen der obigen Aufgaben eine leitende Kontaktstruk- 

20 tur fiir zwei Leiter, bei der ein planarer Bereich eines 
ersten Leiters und ein planarer Bereich eines zweiten 
Leiters unter Druck miteinander in Kontakt gebracht 
werden, so daB die ersten und zweiten Leiter leitend 
miteinander in Verbindung stehen, wobei einer der pla- 

25 naren Bereiche der ersten und zweiten Leiter durch 
Vertiefungen auf solche Art in eine Mehrzahl von Ab- 
schnitten unterteilt ist, daB diejenigen der Abschnitte, in 
denen ein fettahnliches, isolierendes Material mit holier 
thermischer Leitfahigkeit aufgebracht wird, durch die 

30 Vertiefungen den verbleibenden Abschnitten, in denen 
kein isolierende Material aufgebracht wird, benachbart 
sind. 

Weiterhin ist in der leitenden Kontaktstruktur nach 
der vorliegenden Erfindung der erste Leiter eine Eiek- 

35 trodenplatte mit flachen Halbleiterelementen auf einer 
Seite, die leitend an dieser befestigt sind, und den Vertie- 
fungen auf der anderen Seite, und der zweite Leiter ist 
ein Leiter, der auch als Kiihlelement dient 
AuBerdem entsprechen in der leitenden Kontakt- 

40 struktur nach der vorliegenden Erfindung die Abschnit- 
te, in denen das isolierende Material nicht aufgebracht 
wird, den aktiven Bereichen einer Druckkraft fiir den 
Druckkontakt. 
ErfindungsgemaB wird in der leitenden Kontaktstruk- 

45 tur durch das Anlegen einer relativ geringen Druckkraft 
die thermische Leitung, also die Warmestrahlung, durch 
die Abschnitte durchgefuhrt, in denen das isolierende 
Material aufgebracht ist, und die elektrische Leitung 
wird durch die Abschnitte durchgefuhrt, in denen das 

50 isolierende Material nicht aufgebracht ist Durch die 
zwischen den Abschnitten geformten Vertiefungen wird 
verhindert, daB sich das isolierende Material von dem 
Abschnitt, in dem es aufgebracht ist, in den Abschnitt 
bewegt, in dem es nicht aufgebracht ist. 

55 Weiterhin entsprechen erfindungsgemaB in der lei- 
tenden Kontaktstruktur die Abschnitte, in denen das 
isolierende Material nicht aufgebracht ist, den aktiven 
Flachen der Druckkraft, und daher wird der Druckkon- 
takt weitgehend sichergestellt 

6o Die obigen und weitere Aufgaben, Merkmale und 
Vorteile der Erfindung werden deutlicher durch die bei- 
gefiigten Zeichnungen und die detaillierte Beschrei- 
bung. 

Fig. 1 ist eine Seitenansicht, die eine leitende Kon- 
65 taktstruktur fiir zwei Leiter nach einem ersten Ausfiih- 
rungsbeispiel der Erfindung zeigt. 

Fig. 2 ist eine Draufsicht, die die leitende Kontakt- 
struktur fur zwei Leiter der Fig. 1 zeigt 
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Fig. 3 ist eine Seitenansicht, die eine leitende Kon- 
taktstruktur fur zwei Leiter nach einem zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erfindung zeigt 

Fig. 4 ist eine Druntersicht, die die Jeitende Kontakt- 
struktur fur zwei Leiter der Fig. 3 zeigt 5 

Fig. 5 ist eine Seitenansicht einer herkommlichen lei- 
tenden Kontaktstruktur fur zwei Leiter. 

Fig. 6 ist eine Seitenansicht, die eine leitende Kon- 
taktstruktur fiir zwei Leiter nach einem dritten Ausfiih- 
rungsbeispiel der Erfindung zeigt 10 

Die Fig. 7(a) bis 7(f) zeigen Beispiele von Vertiefun- 
gen, die in einer Elektrode nach der vorliegenden Erfin- 
dung geformt sind. 

Eine leitende Kontaktstruktur fur zwei Leiter, die ein 
erstes Ausfuhrungsbeispiel dieser Erfindung bildet, wird 15 
unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und 2 beschrieben. 

In den Fig. 1 und 2 bezeichnet das Bezugszeichen 1 
eine untere Elektrode oder einen ersten Leiter, in dem 
Wasserkanale la geformt sind. Das heiBt, daB die untere 
Elektrode 1 "Kuhlelement" bezeichnet werden kann. 20 
Weiterhin bezeichnet in den Fig. i und 2 das Bezugszei- 
chen 2 eine relativ breite Elektrode oder eine zweite 
Elektrode; und 3 bezeichnet eine relativ schmale Elek- 
trode. Die Elektrode 2 besitzt zwei U-fdrmige Vertie- 
fungen 2a in ihrer unteren Oberflache, die sich senk- 25 
recht zur Zeichenflache erstrecken. Ein fettahnliches, 
isolierendes Material 9 mit hoher thermischer Leitfahig- 
keit wird auf die untere Oberflache der Elektrode 2 
auOer in dem mittleren Abschnitt zwischen den beiden 
U-formigen Vertiefungen 2a aufgebracht; das bedeutet, 30 
daB das isolierende Material auf die rechten und linken 
Flachen auf beiden Seiten des mittleren Abschnitts auf- 
gebracht wird. Eine Druckkraft F wird iiber einen obe- 
ren Leiter 8 an die Elektrode 3 angelegt, und die untere 
Oberflache der Elektrode 3 ist iiber eine isolierende 35 
Platte 4 an der oberen Oberflache der Elektrode 2 befe- 
stigt Halbleiterelemente 5 sind leitend an der oberen 
Oberflache der Elektrode 2 befestigt. Die derart befe- 
stigten Halbleiterelemente 5 sind iiber Leiterdrahte 6 
mit der Elektrode 3 verbunden. Ein Gehause 7, das 40 
durch die gestrichelte Linie angedeutet ist, nimmt die 
Elektroden 2 und 3, die Halbleiterelemente 5 und die 
Leiterdrahte 6 auf. Insbesondere sind die Elektroden 2 
und 3, die Halbleiterelemente 5 und die Leiterdrahte 6 in 
dem Gehause 7 durch ein Fullmaterial geschutzt 45 

Die Elektrode 2 wird auf solche Weise verformt, daB 
ihr mittlerer Abschnitt, der durch die beiden Vertiefun- 
gen 2a gebildet wird, in Kontakt mit der Oberflache des 
unteren Leiters 1 steht, der auch als Kuhlelement dient, 
und daB ihre rechten und linken Abschnitte elastisch 50 
verformt werden, so daB sie leicht iiber die Oberflache 
des unteren Leiters 1 angehoben werden, so daB dazwi- 
schen Hohlraume gebildet werden. Daher wird das auf 
den unteren Leiter 1 aufgebrachte, isolierende Material 
9 in die so geformten Hohlraume gefullt. Das isolierende 55 
Material 9 ist zum Beispiel das Warme abstrahlende 
Silikonfett (KS609), das von Sinetsu Kagaku Kogyo Inc. 
hergestellt wird. Seine Eigenschaften bleiben im we- 
sentlichen unverandert selbst bei hohen Temperaturen 
um 200° C und bei niedrigen Temperaturen urn -55°C. eo 
Seine dielektrische Festigkeit betragt 1,23 kV/0,1 mm. 

Somit wird mit einer relativ geringen Druckkraft 
thermische Leitung, also Warmestrahlung, durch die lin- 
ken und rechten Abschnitte der Elektrode 2, auf die das 
isolierende Material 9 aufgebracht wurde, erreicht, wah- 65 
rend elektrische Leitung durch den mittleren Abschnitt 
der Elektrode 2, auf den kein isolierende Material aufge- 
bracht wurde, erreicht wird. In diesem Zusammenhang 
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sollte festgesteilt werden, daB das auf die rechten und 
linken Abschnitte der Elektroden 2 aufgebrachte, isolie- 
rende Material 9 durch die Vertiefungen 2a, die zwi- 
schen dem mittleren Abschnitt und den rechten und 
linken Abschnitten geformt sind, daran gehindert wird, 
sich in den mittleren Abschnitt zu bewegen. Jede der 
Vertiefungen 2a ist im Querschnitt U-formig mit einer 
Breite von 1 mm und einer Tiefe von 0,5 mm. Jedoch 
konnen die Vertiefungen 2a im Querschnitt auch halb- 
kreisformig oder V-fdrmig sein. 

Die wie oben entworfene, leitende Kontaktstruktur 
besitzt die folgenden Wirkungen und Vorieile: Die elek- 
trische Leitfahigkeit und die thermische Leitfahigkeit 
werden verbessert, und die leitend mit der Elektrode 2 
verbundenen Halbleiterelemente 5 werden in der Quali- 
tat und Leistung verbessert Selbst wenn das isolierende 
Material 9, das sich uber die Kontaktoberflache verteilt, 
in Bereiche eindringt, die elektrisch isoliert sein sollen, 
werden dadurch keine Probleme verursacht Da der 
mittiere Abschnitt der Elektrode 2, der frei von dem 
isolierenden Material 9 ist, dem aktiven Bereich der 
Druckkraft F entspricht, wird der Druckkontakt weitge- 
hend sichergesteilt, was zu einer Verbesserung der elek- 
trischen Leitfahigkeit fiihrt 

Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung wird unter Bezugnahme auf die Fig. 3 und 4 
beschrieben. Zwei Paare von Vertiefungen 12 sind je- 
weils in den rechten und linken Abschnitten der unteren 
Oberflache einer Elektrode 11 auf solche Weise ge- 
formt, daB sie sich senkrecht zur Zeichenebene erstrek- 
ken. Die vorstehenden Elektroden 13 sind iiber isolie- 
rende Platten 14 an zwei Positionen der oberen Oberfla- 
che der Elektrode 1 1, die den rechten und linken Positio- 
nen der Paare von Vertiefungen 12 entsprechen, befe- 
stigt Eine Druckkraft (nicht gezeigt) wird an die Elek- 
trode 13 angelegt (vergleiche mit Fig. 1). Ein Gehause, 
das durch die gestrichelten Linien angedeutet ist, nimmt 
die Elektroden 11 und 13, Halbleiterelemente (nicht ge- 
zeigt) und Leiterdrahte (nicht gezeigt) auf. Insbesondere 
sind in dem Gehause die Elektroden 11 und 13, die Halb- 
leiterelemente und die Leiterdrahte durch ein Fullmate- 
rial geschutzt. Von den durch die Vertiefungen 12 gebii- 
deten Abschnitten ist auf die Abschnitte A isolierendes 
Material 9 aufgebracht, um thermische Leitung, also 
Warmestrahlung zu erreichen. Auf die verbleibenden 
Abschnitte B ist kein isolierendes Material 9 aufge- 
bracht, um elektrische Leitung zu erreichen. Die Vertie- 
fungen 12 entsprechen den Vertiefungen 2a in dem er- 
sten Ausfuhrungsbeispiel. 

In den vorstehenden Ausftihrungsbeispielen werden 
wenigstens zwei Vertiefungen in der Elektrode geformt. 
Jedoch kann, wie in Fig. 6 gezeigt, nur eine einzige Ver- 
tiefung 2a in der Elektrode 2 geformt werden, um zu 
verhindern, daB das isolierende Material 9, das auf den 
rechten Abschnitt aufgebracht wird, zum linken Ab- 
schnitt der Elektrode 2 bewegt wird. 

Die Fig. 7(a) bis 7(f) zeigen Beispiele fur die Anord- 
nung der Vertiefung 2a. In den Fig. 7(a) bis 7(d) ist eine 
Vertiefung in der Elektrode 2 geformt, wahrend in den 
Fig. 7(e) und 7(f) eine Mehrzahl von Vertiefungen in der 
Elektrode 2 geformt ist. Jedoch besitzen beide Falle 
dieselbe Wirkung. AuBerdem kann eine Vertiefung ge- 
rade oder gekriimmt sein. 

Wie oben beschrieben, wird in der erfindungsgema- 
Ben, leitenden Kontaktstruktur auch bei Anlegen einer 
relativ geringen Druckkraft die thermische Leitung, also 
die Warmestrahlung, durch die Abschnitte durchge- 
fuhrt, auf die isolierendes Material aufgebracht ist, und 
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die elektrische Leitung durch die Abschnitte durchge- 
fiihrt, auf die kem isolierendes Material aufgebracht ist. 
Durch zwischen den Abschnitten geformte Vertiefun- 
gen wird verhindert, daB sich das isolierende Material 
von dem Abschnitt, auf den das isolierende Material 5 
aufgebracht ist, zu dem Abschnitt, auf den das isolieren- 
de Material nicht aufgebracht ist, bewegt Somit werden 
selbst bei Anlegen einer relativ geringen Druckkraft die 
elektrische Leitfahigkeit und die thermische Leitfahig- 
keit verbessert, und die Schaltkreisteile oder -elemente, 10 
die auf den beiden Leitern montiert sind, werden in ihrer 
Qualitat und Leistung verbessert. Selbst wenn das isolie- 
rende Material, das sich uber die Kontaktoberflachen 
verteilt, in Bereiche eindringt, die elektrisch isoiiert sein 
sollen, wird es keine Probleme verursachen. 15 

Weiterhin ist in der leitenden Kontaktstruktur der 
erste Leiter die Elektrodenplatte mit einer relativ brei- 
ten Flache und der zweite Leiter ist derjenige Leiter, der 
auch als Kuhielement dient. Daher ist in dieser Struktur 
die Flache fiir die elektrische Leitung und fur die thermi- 20 
sche Leitung groB, und die Qualitat und Leistung der auf 
der Elektrodenplatte montierten Halbleiterelemente 
des flachen Verpackungstyps wird insoweit sicherge- 
stellt. 

AuBerdem entsprechen in der leitenden Kontakt- 25 
struktur nach der vorliegenden Erfindung die Abschnit- 
te, auf die kein isolierendes Material aufgebracht wird, 
den aktiven Flachen der Druckkraft, und folglich wird 
der Druckkontakt sichergestellt und die elektrische 
Leitfahigkeit wird verbessert. 30 

Die vorstehende Beschreibung eines bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung wurde zum Zwecke 
der Illustration und Beschreibung gegeben. Sie soil nicht 
umfassend sein oder die Erfindung auf die genaue, of- 
fengelegte Form einschranken. Modifikationen und An- 35 
derungen sind im Lichte der obigen Lehre moglich oder 
konnen aus der praktischen AusfOhrung der Erfindung 
resultieren. Das Ausfuhrungsbeispiel wurde ausgewahlt 
und beschrieben, um die Prinzipien der Erfindung und 
die praktische Ausfuhrung zu erklaren, um dem Fach- 40 
mann zu ermoglichen, die Erfindung in verschiedenen 
Ausfiihrungsformen mit unterschiedlichen Modifikatio- 
nen, die der entsprechenden, ins Auge gefaBten Ver- 
wendung entsprechen, zu verwenden. Der Umfang der 
Erfindung soli durch die beigefugten Patentanspruche 45 
und ihre Aquivalente definiert werden. 

Patentanspruche 

1. Leitende Kontaktstruktur fiir zwei Leiter, da- 50 
durch gekennzeichnet, daB sie umfaBt: 
einen ersten Leiter (1, 11) mit wenigstens einem 
ebenen Bereich; 

einen zweiten Leiter (2, 13) mit wenigstens einem 
ebenen Bereich, wobei die ebenen Bereiche der er- 55 
sten und zweiten Leiter in Kontakt miteinander 
gebracht werden, wobei beide unter Druck stehen; 
und 

ein fettahnliches, isolierendes Material (9), das eine 
hohe thermische Leitfahigkeit besitzt und auf einen 60 
der beiden ebenen Bereiche der ersten und zweiten 
Leiter aufgebracht wird; 

wobei einer der ebenen Bereiche der ersten und 
zweiten Leiter durch wenigstens eine Vertiefung 
(2a, 12) in erste und zweite Abschnitte unterteilt ist, 65 
wobei das fettahnliche, isolierende Material nur auf 
den ersten Abschnitt aufgebracht wird und kein 
fettahnliches, isolierende Material auf den zweiten 
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Abschnitt aufgebracht wird. 

2. Struktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der erste Leiter eine Elektrodenplatte um- 
faBt, die eine Seite besitzt, auf der Halbleiterele- 
mente (5) des flachen Typs montiert sind, wobei in 
der anderen Seite die Vertiefung gebildet ist, und 
daB der zweite Leiter einen Leiter umfaBt, der als 
Kuhielement dient. 

3. Struktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der zweite Abschnitt den aktiven Flachen 
einer Druckkraft fur den Druckkontakt entspricht 

4. Struktur nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der zweite Abschnitt den aktiven Flachen 
einer Druckkraft fiir den Druckkontakt entspricht. 

5. Struktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Vertiefung eine solche Form besitzt, 
daB verhindert wird, daB das fettahnliche, isolieren- 
de Material von dem ersten Abschnitt zum zweiten 
Abschnitt dringt 

6. Struktur nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Vertiefung eine Mehrzahl von zueinan- 
der parallel geformten Vertief ungen umfaBt. 

7. Struktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das fettahnliche, isolierende Material ein 
Warme abstrahlendes Silikonf ett umfaBt. 

8. Struktur nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der erste Abschnitt an beiden Enden der 
planaren Bereiche der ersten und zweiten Leiter 
geformt ist. 
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